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Typenreihe/Type range T17N 200* 400 600 800 900 1000 1100 1200 1400*
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hochstzulassige Werte Maximum permissible values
Upawm, Urrm Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 200...1400 V
Riickwérts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
Iramsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 35 A
kravm Dauergrenzstrom average on-state current to=85°C 17 A
tc=68°C 2 A
L) Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 210 A
brsm Stof3strom-Grenzwert surge current t=10ms,ty= 45°C 390 A
t=10ms, t;=126°C 350 A
[i2dit Grenzlastintegral [iBdt-value t=10ms,ty= 45°C 760 A%
t=10ms,t; = 125°C 612 A%
(di/dt).,  Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repetitive 500 Alus
Dauerbetrieb/continuous operation, iy = 160 A 100 Alus
Steuergenerator/pulse generator:
uL=8V,ic =04 A, dic/dt = 0,4 A/us
(du/dt)  Kiritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage up = 67% Uppm
* 5.Kennbuchstabe/sthletter B 50  V/us
5.Kennbuchstabe/5thletter C 400 V/ps
5.Kennbuchstabe/5thletter  F 1000  V/ps
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty= 25°C,ir=80A 238 V
Uwo) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C 1,1V
T Ersatzwiderstand slope resistance ty=125°C 16 mQ
Ugr Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage ty= 25°C,up=6V,Ra=10Q 25 V
ler Oberer Ziindstrom max. gate trigger current ty= 25°C,up=6V,Ra=10Q 150 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current tj=125°C,up=6V,Ra=10Q 5 mA
I Oberer Haltestrom max. holding current ty= 25°C,up=6V,Ra=10Q 200 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current ty= 25°C,up=6V,Rex=20Q 600 mA
Steuergenerator/puise generator:
ia=0,6A, dia/dt = 0,6 A/us,tg=10ps
ip,in Oberer Vorwirts- und Riickwarts- max. forward off-state and tyj = 125°C, up = Upnam (ur = Unrm) 8 mA
Sperrstrom reverse currents
toa Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 1,2 ps
ia=0,6A, dig/dt = 0,6 A/us
tq Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Priifbedingungen Seite/test conditions page 21 50 us
Chunt Typische Nullkapazitat typical zero capacitance ty=25°C,f=10kHz 400 pF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Rinsc Innerer Warmewiderstand thermal resistance, © =180%), sinus = 1,3 °C/W
junctionto case DC =< 1,19°C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature —40°C...+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Element glaspassiviert, Si-pellet glass-passivated,
geldtet soldered
G Gewicht, Bauform C/B/U weight, case design C/B/U 12/20/12 g
M Anzugsdrehmoment tightening torque 2 Nm
Masbilder outlines Seite/page 232
Kriechstrecke creepage distance 2 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schiittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81m/s?

* Fir groBere Stiickzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request
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Bild/Fig.1 Bild/Fig. 2

DurchlaBkennlinien/On-state characteristics DurchlaBverlustleistung P/On-state power loss Py

a — Typische Kennlinien/typical characteristics Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©

b — Grenzkennlinien/limiting characteristics
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4
Héchstzuldssige Gehdusetemperatur tg Héchstzuldssige Kiihimitteltemperatur t, bei Luftselbstkiihlung,

Maximum allowable case temperature tg Kiihlkrper KL11.
Maximum atlowable cooling medium temperature t, at natural cooling,
heatsink type KL.11.
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6
Héchstzuldssige Kihimittettemperatur t, bei Luftselbstkiihiung, Héchstzuldssige Kihimitteltemperatur t, bei Luftselbstkihlung,
Kiihlk&rper KL 21B. Kuhlkérper KL 42
Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural cooling, Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural coofing,
heatsink type KL21B. heatsink type KL 42
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Bild/Fig. 7
DurchlaBverlustlieistung P;/On-state power loss Py -

Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Héchstzuldssige Kihimitteltemperatur t, bei Luftselbstkihiung,

Kiintkdrper KL11.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural cooling,
_ heatsink type KL 11.
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Bild/Fig. 11

Héchstzuldssige Kahimitteltemperatur t, bei Luftselbstkiihlung,
Kiihtkérper KL 42...

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural cooling,
heatsink type KL 42...
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Bild/Fig. 8
Hochstzuldssige Gehdusetemperatur tp
Maximum allowable case temperature ¢
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Bild/Fig. 10
Hochstzuldssige Kithimitteltemperatur t, bei Luftselbstkiihlung,
Kiihlkdrper KL 21B.
Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural coaling,
heatsink type KL 21B.
L TTTTTI
ool |
16 — L0 Lo
2w | ___ AT
P il
1 CrET
1l i
12 [ T
il 1585
/—//
7
08 CH 3°'<//, ://
so—" I A7
e 72272%1
120 2
04 1607 d
D
o I —
1 2 4 10 20 40 100 200 400 2 4 1
| ms |
TN 1t ———
Bild/Fig. 12
Transienter Innerer Warmewiderstand Zyyc bei sinus- und rechteckformigem
Stromverlauf.

Transient thermal impedance Zynyuc, junction to case at sinusoidal and
square wave current.
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Bild/Fig. 20

Ziindbereich und Spitzensteuerleistung beiup = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at up = 6 V.

Parameter: a b ¢ d
Steuerimpulsdauer/Pulse durationty fms] 10 1 05 01
Héchstzuldssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power W] 5 10 15 30
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Bild/Fig. 19
Grenzstrom Iy bei Luftselbstkiihiung, Kihikérper KL 11, KL21B und KL 42...,
Upy = 0,8 Upru-
Limiting overload on-state current lyoym at natural cooling, heatsink type KL 11,
KL21B and KL42..., ugy = 0.8 Upgu.
a — Belastung aus Leertauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom kraym/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
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Bild/Fig. 21

Ziindverzug tg4, tyj = 25°C.

Gate controlled delay time tgq, t = 25°C.
a — auBerster Verlauf/limiting characteristic
b — typischer Verlauf/typical characteristic

Bild/Fig. 22

Nachiaufladung Qs in Abh#ngigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit
-di/dt bei t; = 125°C.

Der angegebene Verlauf wird von 90% ailer Thyristoren nicht tiberschritien.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt att,; = 125°C.

These curves are valid for 90% of alf thyristors.



